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A espectroscopia 6ptica é uma ferramenta poderosa,
largamente usada em anos recentes, no estudo da es-
trutura eletronica de semicondutores. Isto se deve
ao rapido desenvolvimento de técnicas de medidas
Opticas tais como “lasers” de alta poténcia, “lasers”
sintonizaveis, monocromadores de altissima resolucao e
detetores de alta sensibilidade e, diferentes comprimen-
tos de onda. Estas novas técnicas permitem que sejam
detetadas respostas Spticas bastante fracas em semicon-
dutores e tornam vidveis uma comparacao detalhada
entre os resultados experimentais e tedricos. No pre-
sente trabalho estudamos os compostos semicondutores
GaN, AIN, BN e InN. Obtemos os parametros épticos,
coeficientes de absor¢do, a(w), e constante dielétrica,
e(w), a partir da determinagao tedrica das estruturas
de bandas de energia dos semicondutores, prevendo seus
espectros de absorgao e reflectancia. Usamos o modelo
de cdlculo de Ambrosch et al. [1] e Abt et al. [2] e o
cédigo computacional WIEN97 [3]. [1] Ambrosch-Draxl
C., Majewski J. A., Volg P., and Leising G., Phys. Rev.
B 43, 611 (1991). [2]Abt R., Ambrosch-Drax! C., and
Knoll P., Physica B 194 (1994). [3] Blaha P., Schwarz
K., Sorantin P. I. and Trickey S. B. Comp. Phys. Com-
mun. 59, 399 (1990).
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Ions de Mn3*+ em cristais 6xidos tém sido recentemente
analisados, do ponto de vista espectroscépico, como
meios potencialmente laser ativos. Para esses sistemas
foram observadas emissoes largas e intensas nio se ob-
tendo ganho em vista da ocorréncia de absor¢do de es-
tado excitado. Existe uma expectativa de se diminuir
a agado desses processos inibidores, em matrizes onde a
impureza esteja submetida a campos cristalinos mais
fracos, tais como os fluoretos. Por outro lado fons de
Mn** sio isoeletronicos ao Cr3t que ji apresentou
agao laser, a temperatura ambiente, em varios sistemas
cristalinos. O sistema Cr : LiSrAlFs, em particular,
tem sido amplamente utilizado no campo de geragao
de pulsos ultracurtos (da ordem de algumas dezenas
de fentosegundos). Ions de Mn*t possuem uma in-
tensidade de interagdo com a rede superior ao Cr3t,

o que sugere um deslocamento de suas bandas de ab-
sOrgao e emissao para a regido de energias maiores, em
sistemas analogos. Todos esses fatores despertam um
certo interesse pela investigacao espectroscépica de fons
de manganés em cristais fluoretos, no tocante & procura
de novos meios laser ativos sintonizaveis. As espécies
de interesse sdo os ions de Mn®t e de Mn*t. Tanto
um como outro, preferem ocupar sitios com niimero
de coordenagdo 6 o que torna as redes de LiSrAlFg,
LiCaAlFs e BaLiF3 candidatos naturais para esse tipo
de estudo. N&o se tem conhecimento da forma preferen-
cial de incorporagéo do ion na rede. A predominancia
de um particular estado de valéncia vai depender, en-
tre varios fatores, do material de partida utilizado no
crescimento das amostras. O presente trabalho mostra
os resultados experimentais preliminares concernentes
as propriedades 6ticas de fons de manganés em cristais
de LiSrAlF;.
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Transparent ferroelectric ceramics (TFC) was produced
at first time in 1969, in the Sandia National Laborato-
ries (USA). The composition was a lanthanum-modified
lead zirconate titanate (PZT) solid solution with ra-
tio La/Zr/Ti=8/65/35, named PLZT 8/65/35. The
lanthanum incorporation on PZT lattice enhanced the
densification rates of the ceramic bodies, leading to a
pore-free homogeneous microstructure, In 1971, a de-
tailed work on the preparation and characterisation of
PLZT transparent ceramics, obtained by conventional
mixed oxides technique and hot-pressing densification.
stage, was published. Only one year later, the state of
art of TFC was achieved with ceramics prepared from
powders obtained by co-precipitation chemical route.
Up to date, many researches to obtain TFC with better
characteristics and cost benefits were reported, result-
ing in a list of different processing techniques and hun-
dreds of compositions (most of them with lead and lan-
thanum elements). However, hot-pressed PLZT from
co-precipitated powders mantains the top position of
the most utilised ceramic for electro-optic devices. Un-
fortunately, until now Brazil didn’t have the fabrication
technology of CFT. In this work, we report the results
on fabrication of doped and undoped PLZT transparent
ferrolectric ceramics, from powders obtained from con-
ventional and an alternative low cost chemical method.
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